Viktige ligninger INF 5460

Noen typiske tall:
Motstand pa chip:
30me/sq - (Iem+1em)/30um=2€
Induktanser:
Bondetrad:10nH
Coax 50Q: 250nH/m, 100pF/m
Elektrolytt kond.: 25nH
Skive kond.: 4-6nH
OFM kond.: 2nH
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Mottiltak mot kapasitiv stoy:

1.Unnga krysning

2.Minimaliser lederbredden 1
krysningspunktet

3.0k avstand

4.Bruk skjerm

5.Legg pa kapasitiv jordlast

6.Velg 1solasjonen med mindre er

7.Reduser utgangsmotstanden til linjedriveren

8.Reduser frekvens (unnga steile tlanker)

9.Reduser stoykildens spenningsving

10. Generer motstoy
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ELECTRIC COUPLING

A
MAGMETIC COUPLING
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Figure 2-9. (A) Eguivalent circufl for electric field coupling; (B) equivalent circudt for magnetic
field coupling.
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Fremgangsmate:

|.Forst finner vi systems spenningsforsterkning

2.Sa finner vi stoyen pa utgangen

3.S4a deler vi utgangssteoyen pa systems
spenningsforsterkning og far da ekvivalent
stoy pa inngangen.
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